DUCRETET-THOMSON-SERVICE

RADIO-ELECTROPHONE L.P. 472 AM/FM

(Série 1956-1957)

CARACTERISTIQUES ET. PARTICULARITES TECHNIQUES

% Radio-Electrophone & montage superhétérodyne permettant la réception des émetteurs modulés
en amplitude et en fréquence ainsi que |I'écoute des enregistrements sur disque - 16 2/3 <33 1/3 -

45 et 78 tours/minute.

Il est équipé de la platine tourne-disques DUCRETET-THOMSON T é4"' (pour tous renseigne-

ments concernant cette platine, se reporter @ sa documentation technique).
Il utilise 8 tubes dont voici les fonctions :

Type Modulation amplitude Modulation de fréquence
7P Fonctions Fonctions
6 BQ7 A Amplification HF et changement de
fréquence
6 BA 6 Ir= MF 10,8 Mc/s
EGH 81 Changement de fréquence et mélan- | 2¢ MF [0,8 Mc/s
geuse
6 BA 6 Amplification MF 480 kc/s 3= MF 10,8 Mc/s
EABC 80 Détection préampli BF Discriminateur et préampli BF
EL 84 Amplification BF de puissance
EM 85 Indicateur visuel d'accord
6 BX 4 Valve de redressement

% La commutation des gammes d'ondes est assurée par un clavier & six touches disposé au-dessous du
cadran. Par pression du doigt sur I'une de ces touches, on met en service ['appareil sur la gamme
désirée, ou en pick-up. La premi¢re touche a gauche, libérant celle restant enclenchée, commande

I'extinction par coupure de |'alimentation secteur.
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* Gammes couvertes :

Les fréquences sont réparties en quatre gammes :

une @ modulation de fréquence (FM) et trois & modulation d'amplitude (AM)
— | :FM 88 Mc/sa 100 Mcfs -

—2:0C 58Mcsa 102 Mcfs

— 3 : PO 525  kefs a 1600  kefs

— 4 : GO I55 kefs @ 260 kefs

% La recherche des stations est effectuée & |'aide du dernier bouton de droite.

% Antennes
Pour toutes les gammes, on dispose d’un aérien incorporé constitué par :

— En FM : un doublet accordé qui, dans le cas de réceptions difficiles, peut étre débranché et remplacé
par un aérien extérieur d'impédance égale, soit 300 Q (douilles supérieures) ou 75 Q douilles droite
supérieure et centrale inférieure).

— En OC : une antenne incorporée permet de bonnes réceptions grdce a un circuit spécialement
adapté. Dans les cas difficiles, une antenne extérieure peut &tre branchée sur la prise prévue a cet effet
et indiquée sur le cache-arriére,

— En PO et GO : un grand cadre aair, blindé, orientable, assure sans perturbation la réception des
principales stations. Pour les émetteurs faibles ou lointains, une antenne extérieure de grande longueur
peut &tre branchée & la prise repérée ‘* AM’' sur le cache-arriére. L'orientation du cadre
s'opére a I'aide du troisi¢éme bouton en partant de la gauche, sa position est repérée sur le cadran par

I'index mobile de droite; en fin de course I'antenne est mise automatiquement en service.

% Accord des circuits

— En FM, I'accord des circuits plaque HF (6 BQ 7 A) et oscillateur, est effectué par variation de self,
Un schéma particulier et des précautions de montage évitent le rayonnement de l'oscillateur dans
I"antenne. La faible résistance équivalente de souffle de la 6 BQ 7 A donne un bruit résiduel trés réduit.

— En AM, I'utilisation d'un groupe CV & 2 sections permet d'accorder le circuit d’entrée et I’oscillateur,
* Amplification MF

— En FM entre la plaque de I'élément triode (6 BQ 7 A) utilisé en oscillateur local et la grille de la
premiére MF : 6 BA 6, se trouve un transfo a couplage critique accordé sur 10,8 Mc/s — entre la pre-
micre MF : 6 BA 6 et la grille de la suivante : ECH 81, un autre transfo MF accordé sur 10,8 Mc/s; enfin,
un transformateur mixte assure le couplage avec la troisiéme MF. La liaison entre la 6 BA 6 troisiéme
MF et les diodes est assurée par un transfo a trois enroulements (montage discriminateur & rapport
de tension).

— En AM, le premier transformateur a 480 kc/s (plaque ECH 81 — 6 BA 6) est dans le méme boftier
que le transfo 10,8 Mc/s correspondant utilisé en FM; le second transfo MF (plaque é BA 6 et diodes)
comporte un secondaire a prise médiane en vue de diminuer I'amortissement apporté par la détec-
tion diode,

* L'antifading appliqué aux 2 étages : changeur et MF, permet d'obtenir une courbe de régulation effi-
cace et particuliérement appréciée en OC.

* Amplification - Basse Fréquence

—La basse fréquence comporte une contre-réaction sélective agissant au pied du potentiométre de ren-

forcement, qui apporte une correction automatique de la courbe de réponse en fonction du niveau
sonore.

— La tonalité est réglable par un potentiométre commandant la correction des graves et des aigués, sa
position est repérée sur le cadran par I'index mobile de gauche.

—La puissance modulée est de I'ordre de 3 W_a 7 %, de distorsion, ce qui est largement suffisant pour
une vaste piéce.

A |'W de puissance, le taux de distorsion, pratiquement insensible a I'oreille, est voisin de 1,5 S

SefEor
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— La diffusion sonore est assurée par deux haut-parleurs : pour les fréquences Médium et basses par
un elliptique 16 X 24 cm; pour les fréquences aigués circulaire de 10 cm & aimant inversé, bran-

ché a travers un condensateur de 25 MF.

La courbe de réponse en haute fidélité s'étend de 60 & 1.000 ¢fs & 4 5dB.

u

Le pick-up est branché directement sur la prise réservée a cet effet.

* Alimentation

—Ce récepteur, congu exclusivement pour secteur 50 périodes, comporte un distributeur avec
prises : 15 — 127 — 150 — 220 — 240V, I'adaptation a la tension du réseau est obtenue en

déplagant le cavalier fusible.

Le moteur du tourne-disques est branché sur la prise 115 Volts du transfo d’'alimentation. En cas
d’utilisation sur 220 Volts, il suffit de déplacer la barrette du transfo d'alimentation. Le moteur

recevra toujours |15 Volts.

Employer un fusible 2 A de 110 a 160 V
ou | Ade2l0a25 VvV

La consommation secteur est de |'ordre de 70 W moteur du tourne-disques arrété et de 82 W

moteur en service.

Le filtrage est amélioré par un dispositif de compensation injectant dans |'amplificateur une tension

ronflée de phase et d'amplitude convenable.

L'antiparasitage secteur est assuré par un écran statique entre primaire et secondaire du transfo

d'alimentation et deux condensateurs entre secteur et masse.

% Présentation

—L'ensemble est monté dans une ébénisterie noyer foncé ou merisier.

Hauteur  : 450 mm
Largeur ¢ 565 mm
Profondeur : 360 mm
Poids, nu : 18,400 kg
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REGLAGE DU RECEPTEUR

Le L.P. 472 étant d'une conception particuliére, les prescriptions de réglage devront étre
observées scrupuleusement.

Il faut disposer au minimum d'un générateur HF montant jusqu'a 100 Mc/s et ayant un niveau de sortie
supérieur a 0,1 V — générateur éventuellement modulé en fréquence (cette particularité n'étant pas indis-
pensable).

En adjonction au paragraphe traitant du réglage de la chaine FM, nous donnons les précisions inté-
ressant les opérateurs qui disposeraient d'un générateur modulé en fréquence et d'un oscillographe.

NOTA. — Certains générateurs pouvant avoir tendance a dériver, il est bon de vérifier périodique-
ment leur étalonnage par comparaison avec les émissions locales.

L'alignement de ce type de récepteur doit étre effectué en deux phases distinctes :
A — Réglage de la chaine AM
B — Réglage de la chafne FM

L'emplacement des organes de réglage (selfs et condensateurs) sur le chdssis est indiqué sur les croquis
de la page 7.

A. — ALIGNEMENT EN AM

Le réglage s'effectue au moyen d’un générateur HF modulé & 400 c/s, 30 9, et d'un voltmétre alter-
natif branché aux bornes de la bobine mobile du HP. On procéde dans 'ordre suivant :

1 - Réglage des circuits MF
Brancher le générateur réglé sur 480 kec/s entre la masse et la grille de commande de la ECH 8l
par l'intermédiaire d'un condensateur de 50.000 pF.

Régler successivement au maximum de tension du voltmétre de sortie chaque circuit MF. Un amor-
tisseur composé d'un condensateur de 10.000 pF et d'une résistance de 5.000 Q en série est nécessaire
pour amortir le circuit couplé correspondant.

25 ME :
a) Réglage du secondaire (circuit inférieur);
b) Réglage du primaire  (circuit supérieur).
e BF
a) Réglage du primaire (circuit du centre du boftier mixte);
b) Réglage du secondaire (circuit supérieur du boitier mixte).
Il n'est pas nécessaire de reprendre ces réglages plusieurs fois.

2 - Réglage des circuits d’entrée et oscillateurs

a) Commencer par la gamme PO
— Placer la commande du cadre sur « réception antenne ».

— Vérifier le calage de |'aiguille, qui, le groupe CV étant fermé, doit se trouver en face du repére 240
de I'échelle supérieure du cadran.

— Brancher le générateur HF a la borne «antenne » par |'intermédiaire d'un condensateur de 10 pF
pour les gammes PO et GO, ou d'une résistance de 200 Q pour les OC.

| - Régler les 2 trimmers du CV a [.400 kc/s (C 48 trimmer oscillateur, C 31 trimmer antenne).

2 - Ensuite, régler le noyau oscillateur PO (L 21) a 574 kc/s. Chercher le maximum de tension au voltmétre
de sortie en manceuvrant le bouton du démultiplicateur de fagon a déplacer I'aiguille a droite et a
gauche du repére correspondant.
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3 - Revenir a 1.400 kc/s et répéter les 2 opérations précitées jusqu’'a obtention d'un alignement correct
sur ces deux fréquences et en terminant toujours par le réglage sur 1.400 kg/s.

4 - Vérifier la position de |'aiguille. Tolérance & 1.400 kefs 4 | mm; 1.000 kefs et 574 ke/s =2 mm.
b) Gamme GO

— Régler le noyau oscillateur GO (L 23) a 160 ke¢/s en déplagant comme précédemment I'aiguille
de part et d’autre du repére 160 kc/s pour obtenir le maximum de tension au voltmétre de sortie.

— Vérifier la position de ['aiguille : Tolérance a 210 kefs 4= 3 mm; a 160 ke/s et 239 kefs &= 5 mm,

¢) Gamme OC

— Régler d’abord et de la méme fagon, le noyau oscillateur OC (L 19) a 6,08 Mcfs; ensuite, sans
manceuvrer le démultiplicateur, régler le noyau de I'accord antenne (L 10).

— Vérifier la position de 'aiguille & 7,2 Mc/s tolérance 4 2 mm; a 6,08 Mc/s et 9,64 Mc/s 4 3 mm.

B. = ALIGNEMENT EN FM

> Cas ol I’on ne dispose pas d’un générateur modulé en fréquence.

1 - Réglage du discriminateur

a) Appliquer un signal de 200 mV avec le générateur HF réglé sur 10,8 Mc/s, non modulé, a la grille
de la 2= 6 BA 6 par I'intermédiaire d'un condensateur de 10.000 pF.

— Brancher un voltmétre continu a trés forte résistance interne aux bornes de C 56,
— Régler le primaire au maximum de tension (circuit supérieur L 29).

b) Brancher ensuite le voltmétre entre la sortie BF du discriminateur (point de jonction de R 2|
et C52) et le point de jonction de R24, R25 et C 65.

— Régler le secondaire du discriminateur pour obtenir une tension nulle (circuit inférieur L 30).
— Vérifier ensuite en faisant varier la fréquence de plus et moins 100 kc/s que I'on a les mémes ten-
sions en valeur absolue (mais de signes contraires).
2 - Réglage des circuits MF

— Relier ensuite le générateur d'impédance de sortie 75 Q & la prise antenne « 75 Q » (cas d'un géné-
rateur 4 sortie dissymétrique), 10 mV.

— Rebrancher le voltmétre aux bornes de C 56.

— Régler successivement au maximum de tension du voltmétre de sortie, chaque circuit MF en ayant
soin d'amortir le circuit couplé correspondant par un amortisseur constitué par une résistance de
3.300 Q.

3« MF
a) Réglage du secondaire (ouverture du bas du boitier mixte, circuit coté du CV).
b) Réglage du primaire (ouverture du bas, c6té opposé du CV).
2 MF
a) Réglage du secondaire (circuit L |7, boltier 10,8 Mc/s).
b) Réglage du primaire (circuit L 16 du méme boitier).
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1 MF

a) Réglage du secondaire (circuit L7, boitier FM).

b) Réglage du primaire (circuit L 6, boitier FM).
3 - Réglage des circuits HF et oscillateurs

Régler le générateur sur 100 Mc/s, 10 V.

a) Régler au maximum de tension du voltmetre de sortie, le trimmer oscillateur C 10 (régler sur le
battement supérieur, position du trimmer la plus dévissée) et ensuite le trimmer HF C 6.

b) F = 88 Mc/s.

Régler le noyau de la bobine L 3 de l'oscillateur au maximum de tension.

c) Revenir a 100 Mc/s et répéter les deux opérations précitées jusqu'a obtenir |'alignement correct.

d) F = 94 Mc/s.

Terminer par le réglage du trimmer HF C 6 en vérifiant que l'oscillateur ne s'est pas derégle.

e) Retoucher le circuit primaire du | transformateur MF (L 6).

Vérifier la position de I'aiguille. Tolérance @ 94 Mcfs 4= 2 mm, a 88 et 100 Mc/s 4= 5 mm.

2+ Cas ot I’on dispose d’un générateur modulé en fréquence et d’un oscillographe cathodique.

1 - Réglage du discriminateur

— Brancher le générateur réglé sur 10,8 Mc/s, 200 mV, modulé & 4+ 240 kc/s, 400 périodes entre
la masse et la grille de la 2¢ 6 BA 6 par un condensateur de 10.000 pF.

— Brancher un oscillographe & la sortie BF du discriminateur.

— Régler le secondaire du discriminateur pour obtenir une courbe linéaire et symétrique, ensuite,
le primaire pour obtenir le maximum de pente vu a |'oscillographe. Vérifier la partie linéaire de la courbe
(4 120 kefs environ).

2 - Réglage des circuits MF.HF et oscillateurs

— Relier ensuite le générateur d'impédance de sortie 75 Q @ la prise antenne 75 Q (signal 10,8 Mc/s,
10 mV cas d’un générateur & sortie dissymétrique).

— Brancher I'oscillographe entre la masse et le point de mesure R [8.

— Régler successivement au maximum d'amplitude chaque circuit MF en suivant I'ordre décrit plus
haut (paragraphe 2 en FM). On devra avoir une courbe donnant une demi-bande passante de 85 kc/s
a6 dB.

— Enfin le réglage des circuits oscillateurs, HF et la mesure de sensibilités s'effectuent de la méme
maniére qu'au paragraphe 3 en FM.

VUE INTERIEURE DU BOITIER CHANGEUR FM
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RECEPTEUR

RESISTANCES CONDEN:

Repére Valeur Puissance Numéro Repére

du on ohms en Emplacement de du Valeur Type
schéma watts magasin schéma |
R =1 220 0,3 Boitier FM 106.374 G 10.000 pF Céramique
R. 2 0,1 M 0,2 Boitier FM 105.813 G 9 pF Céramique
Rei 3 4.700 1 Boitier FM 107.827 c. 3 6 pF Céramique
R. 4 0,47 M 0,3 Chassis 104.904 C. 4 10.000 pF Céramique
RS 4.700 1 Chéssis 107.827 s b 220 pF Céramique
R. & 15 k 0,3 Chassis 104.854 Gy 6 3-30 pF Ajustable
Rt 1M 0.3 Chassis 106.583 o7 1.000 pF Mica
R. 8 1M 0,3 Chdssis 106,583 C. 8 22 pF Céramique
R: 9 27 k 1 Chdssis 108.818 E9 22 pF Céramique
R. 10 4.700 0,3 Chéissis 104.830 c. 10 | 3-30 pF Ajustable
R. 1 47 k 0,3 Chassis 104.879 (e 1y 100 pF Mica
R. 12 33 k 1 Chéssis 108.819 c. 12 6,8 pF Céramique
R. 13 47 k 0,3 Chassis 104.879 C. 13 39 pF Céramique
R. 14 180 0,3 Chassis 103.590 C. 14 10 pF Céramique
R. 15 47 0,3 Commutateur 104.741 [ 1] 10.000 pF Céramique
R. 16 1M 0,3 Chassis 106.583 C. 16 100 pF Céramique
R. 17 0,22 M 0,3 Chassis 104,898 G, 17 205 pF Mica
R. 18 1M 0,3 Chassis 106.583 C. 18 217 pF Mica
R:19 68 k 0,5 Chassis 104.887 C. 22 10.000 pF Céramique
R. 20 0,47 M 0,3 Eil magique 104.904 C. 23 50.000 pF 750 V
R. 21 33 k 0,3 Chassis 104.871 C. 24 10.000 pF Céramique
R. 22 2,2 M 0,3 Chadssis 106.708 C: 25 10.000 pF Céramique
R. 23 2.200 0,3 Chadssis 104.810 26 33 pF Céramique
R. 24 15 k 0,3 Chassis 104.854 C. 27 33 pF Céramique
R. 25 15 k 0,3 Chassis 104.854 C. 28 100 pF Céramique
Re26 0,47 M 0,3 Chassis 104.904 C. 29 10.000 pF Céramique
R. 27 39 k 0,3 Chassis 104,875 C. 30 100 pF Céramique
R. 28 82 0,3 Discriminateur 104.749 31 cv
R. 29 560 0,3 Chassis 104.782 C. 32 10.000 pF Céramique
R. 30 680 0,3 Chassis 104.787 C. 33 10.000 pF Céramique
R. 31 1M 0,3 Chadssis 106.583 C. 34 152 pF Styroflex
R. 32 22 M 0,3 Chdssis 106.708 C. 35 152 pF | Styroflex
R. 33 0.1 M 0,3 Chadssis 105.813 C. 36 39 pF Céramique
R. 34 47 k 0.3 Chassis 104.879 G 37 68 pF Céramique
R. 35 4.700 0,3 Chassis 104.830 C. 38 100 pF Céramique
R. 36 22 M 0,3 Chadssis 106.708 G; 39 10.000 pF Céramique
R. 37 47 k 0,3 Chassis 104.879 C. 40 25.000 pF 750 V
R. 38 0,22 M 0,3 Chassis 104.898 C. # 100 pF Céramique
R. 39 0,12 M 0,3 Chassis 104.892 C. 42 175 pF Mica
R. 40 22 k 0,3 Chassis 104.863 C. 43 25.pF Mica
R. 41 270 0,3 Chassis 104.765 C. 44 555 pF Mica
R. 42 0,33 M 0,3 Chassis 104.902 C. 45 35 pF Mica
R. 43 10 k 0,3 Chassis 106.367 C. 46 31 pF Mica
R. 44 0,12 M 0,3 Chassis 104.892 C. 47 100 pF Céramique
R. 45 1.500 0,3 Chassis 106.363 C. 48 cv
R. 46 180 0,3 Chassis 103.5%90 C. 49 10.000 pF Céramique
R. 47 2.200 0,3 Chassis 104.810 . 50 10.000 pF Céramique
R. 48 22 0,3 Chadssis 104.736 C. 5 25.000 pF 750 V
R. 49 68 ¥ 0,3 Chassis 104.746 C. 52 220 pF Céramique
R. 50 10 k(é‘,‘-"“ 0,5 Chassis 107.448 Eb3 25.000 pF 750 V
R. 51 bis 2.200 2 Chassis 104.813 C..54 220 pF Céramique
R. 51 2.200 o 104.813 CL55 220 pF Céramique
R. 52 0,12 M 0,3 Commutateur 104.892 C. 56 5 MF Chimique
R. 53 0,15 M 0,3 Chassis 104.894 C: 57, 50.000 pF 750 V
Py 1,3 M Prise @ 0,3 |Log.adroitesansint. 108.845 Ca 58 140 pF Mica
Pio iz 0,5 M Log. a dr. sans int. 108.843 (=259 4,7 pF Céramique




L.P. 472
ATEURS CONDENSATEURS
Numéro Repére MNuméro
Emplacement de du Valeur Type Emplacement de
magasin schéma Magasin
Chassis 107.206 C. 60 4,7 pF Céramique | Chdssis 108.234
Chassis 108.971 C. &1 39 pF Céramique | Discriminateur 107.177
Chdssis 108.970 C. 62 10.000 pF Céramique | Chadssis 107.206
Boitier FM 107.206 C. 63 0,1 MF 750 V Chassis 19.758
Boitier FM 107.462 C. 64 10.000 pF 1.500 v Chassis 108.834
Boitier FM 108.835 C. 65 10.000 pF Céramique | Chassis 107.206
Boitier FM 25.989 XV C. 66 10.000 pF 1.500 V Chassus 108.834
Boitier FM 107.327 C. 67 0,1 MF 1.500 V Chassis 106.354
Boitier FM 107.327 C. 68 177 pF Styroflex MF 2 108.922
Boitier FM 108.835 C. 69 25.000 pF 750 Vv Chassis 103.053
Boitier FM 25.989 Vi C. 70 100 pF Céramique | Chadssis 104.393
Boitier FM 108.873 G 25.000 pF 500 vV Chassis 108.283
Boitier FM 107.177 eaey ] 25.000 pF 500 Vv Chassis 108.283
Boitier FM 107.326 C. 73 50.000 pF 1.500 Vv Chassis 107.468
Boitier FM 107.206 C. 74 0,1 MF 750 vV Chassis 19.758
Chassis 104.393 G075 25.000 pF 500 Vv Chadssis 108.283
Commutateur 25.989 XXV 76 0,25 MF 750 vV Chdssis 106.705
Commutateur 25.989 XXVI GCoTT 0,25 MF 750 V Chdssis 106.705
Chassis 107.206 G.78 5.000 pF 1.500 vV Chassis 15.358
Chassis 106.585 <y 7 ) 32 MF EL 320/350 V| Chdssis 103.607
Chassis 107.206 C. 80 32 MF EL 320/350 V| Chéssis 103.607
Chassis 107.206 C. 81 10.000 pF 2,500 Vv i Chéssis 15.332
Boitier 10,8 Mc/s 108.874 Goa2: 10.000 pF 2,500 V4 Chassis "~ 15.332
Boitier 10,8 Mc/s | 108.874 C. 83 10.000 pF Céramique | Chadssis 107.206
Chassis [ 104.393 C. 84 10.000 pF Céramique | Chassis '\ 107.206
Chdssis 107.206 C. 85 50.000 pF 1.500 V /| Chassis 7.468
Chassis 104.393 C. 86 220 pF=r | Céramique ;q‘_Chﬁssis/‘g "107.462
31.085 .}
Chadssis 107.206
Chassis 107.206
MF mixte 108.282
MF mixte 108.282
MF mixte 107.177 éP ¥
MF mixte 108.875 J -k
Chdssis 104.393
Chadssis 107.206 <
Chassis 103.053 wen
| Chassis 104.393
‘ Commutateur 25.989 XX
|| Commutateur 25.989 XXI
| Commutateur 25.989 XXI*] !
‘ Commutateur 25.989 XXIll @
| Commutateur 25.989 XXV
| Chassis 104393 .
| Chassis 31.085
| Chassis 107.206
I} Chassis 107.206
| Chassis 103.053
Chassis 107462 =2
Commutateur 103.053
Chassis 107.462 =}
Chassis 107.462
Chassis "« 108.284 ¥¥p
Chassis 106.585
Chassis 25.989 XXVIlI
Discriminateur 208.234




